红外辐照治疗装置参数

一、基本要求

1 治疗源：

1.1 治疗光源：卤素光源。

1.2 输出功率 ≥ 750W。

1.3输出方式：连续输出。

 1.4 光源光谱波长范围：400---2500nm

 1.5治疗深度 ≥ 10CM

 1.6 光辐照强度

1.6.1在出光口处光辐照强度经检测≥1500mw／cm2, 验收时需现场检测。
1.6.2在出光口25cm处光辐照强度经检测≥200mw／cm2。

2治疗时间：

  2.1液晶计时器，时间设定可自由调整。

      2.2照射时间设备范围：开机8小时内可连续照射，无需停机散热。

2.3可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，无任何误差，

治疗时间结束时自动关机。

3 治疗主机外壳温度：不超过41℃.

     4 散热装置：

4.1  风冷散热

4.2  散热装置适用时限≥8000H

二、支撑系统：

1 万向轮移动.

2 可液压升降，垂直移动距离100cm-180cm.

